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摘要(译)

一种超声换能器的新型阵列结构，其特征在于：该结构包括压电陶瓷
片，压电陶瓷片具有多个切割阵列，压电陶瓷片的切割阵列开口端面向
吸声块，每个独立的阵列同时包含多个由“浅刀”切割而形成的“微阵元”。
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